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Sposéb wytwarzania warstwy ochronnej, nakladanej na izolatary
napowjetrznych linii elektrycznych celem zmniejszenia mozliwosci
powstawania na nich obcej warstewki
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Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzanja warst-
wy ochrannej, naktadanej na izolatory napowietrz-
nych linii elektrycznych celem zmniejszania mozli-
wosci tworzenia sie na nich obcej warstewki.

Jak wiadomo izolatory linii napowietrznych sg
stale narazone na wplywy atmosferyczne i na za-
nieczyszczenia przez odkladanie sie na mich cza-
stek pylu znajdujgcych sie w atmosferze lotnego
popictu, chemikalii itd. Zanieczyszczenia te powo-
duja powstawanie na izolatorach obcej warstewki,
ktéra zaleinie od swej przewodnosSci obniza w
wiekszym lub mniejszym stopniu zdolnosé izola-
cyjna zastosowanych izolator6w. Przewodno§é wars-
tewki obcej jest w znacznym stopniu zalezna od
wilgoci, jaka osiada na warstewce w postaci rosy
i deszczu. Gdy przewodnoé§é takiej warstewki jest
zbyt duza, to w pewnych warunkach moze nastg-
pi¢é powierzchniowe wyladowanie na izolatorze,
powodujace zakl6cenie w przenoszeniu energii
elektrycznej.

Znane s3 liczne metody zmierzajace do zmnmiej-
szania mozliwo§ci powstawania obcej warstewki
na izolatorach i ograniczania wskutek tego zakl6-
cen sieciowych. Przede wszystkim w tym celu na-
daje sie izolatorom specjalny ksztalt przeciw za-
nieczyszczeniowy oraz stosuje sie okresowe ich
czyszczenie, jak rb6wniez stosuje sie dodatkowe
wzmacnianie izolacji.

Poza tym dla zmniejszania mozliwoSci powstawa-
nia eksploatacyjnych zakl6ceri sieciowych spowo-
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dowanych warstewkqg obcg stosuje sie na catym
izolatorze lub na jego odcinkach nakladanie war-
stewki pblprzewodzacej dla regulowania potencjatu
na powierzchni albo tuz pod powierzchnig izola-
tora. Wada tej metody polega na tym, e przez izo-
lator ptynie stale prad uplywowy. Inng wada tej
metody jest trudne i kosztowne przygotowanie
procesu wypalania izolatoréw. Poza tym zname sa
powloki na izolatorach, zawierajgce parafine lub
woski w stanie czystym, albo substancje parafi-
nowo- i woskopodobne.

Poza tym pr6ébowano réwniez zastosowaé oleje
mineralne, tluszcze zwykle i bitumy jako warst-
wy ochronne, nakladane na izolatory. Wszystkie te
warstwy maja te zasadnhiczg wade, Ze w stosum-
kowo krétkim czasie ufleniaja sie i zmydlaja
(oprécz bituméw). Szczegblnie ucigzliwg wadg jest
nadzwyczaj krétki czas odporno$ci takich warstw
na wplywy atmosferyczne, a przede wszystkim ich
lepkos$é, gdyz na wszystkich takich pokryciach izo-
lator6w zatrzymuja sie czastki pylu, przyspieszajac
proces powstawania na nich obcej warstewki.

Jak wykazaly do§wiadczenia réwniez tworzywa
sztuczne, np. sztuczna zZywica, nie zapobiegaja po-
wstawaniu na izolatorach obcej warstewki. Jezeli
sie uwzgledni, ze izolator porcelanowy ze szkliwem
ma okreSlone z gbéry wlasno§ci przeciwdzialajace
powstawaniu obcej warstewki, to wymienione
warstwy ochronne nie gwarantuja wiekszego po-~
lepszenia izolacyjnoS$ci linii.
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Jedng z szeroko rozpowszechnionych metod jest
‘pokrywanie izolatoré6w warstwg silikonows. W ten
spos6b powierzchnia izolatora powoduje, Ze czastki
pylu spadajgce na warstewke ttuszczu zostaja przez
nig zatrzymane, a mianowicie zapadajg sie w wars-
tewce tluszczu albo zostaja otoczone przez olej
silikonowy. Dopé6ki jednak nie nastgpi catkowite
nasycenie warstewki ttuszczu, nie powstaje ciagla
warstewka przewodzgca.

Wada tej metody polega na tym, Ze cena ttusz-
czu silikonowego jest madzwyczaj wysoka. Nakia-
danie ttuszczu musi by¢é wskutek tego oszczedne
i dokonywane recznie. Inna wada tego sposobu po-
lega na tym, ze usuwania warstewki ttuszezu sili-
konowego, ktéra stala sie nieskuteczna przez masy-
cenie jej pylem, jest nadzwyczaj ucigzliwe i kosz-
towne, a ponad to w wiekszo$ci przypadkéw izola-
tory muszg byé zdejmowane. Pod wplywem osa-
dow alkalicznych tluszez silikonowy twardnieje juz
po upltywie bardzo krétkiego czasu i zatraca swoja
skutecznosé.

Wynalazek ma mna celu unikniecie wymienio-
nych mniedogodnoSci przez wytworzenie takiej
warstwy ochronnej, nakladanej na powierzchnie
izolatorow, ktéra ma duzg twardo§¢ powierzch-
niowsg, a ponadto wykazuje wieksze napiecie po-
wierzchniowe niz sam izolator. Substancja, z kt6-
rej tworzy sie warstwe przygotowang do uzycia
jest ciekla i daje sie latwo rozprowadzaé na po-

wierzchni izolatora, a przy tym jest latwa do usu- .

niecia w razie potrzeby.

Wedlug wynalazku zadamie to zostalo rozwigza-
ne przez zastosowanie warstewki ochronnej z wos-
ku twardego, skladajacej sie z wysokozmodyfiko-
wanych woskéw montanowych, w ktéorych struk-
turze sa zawarte odpowiednie dipole, jak np. stea-
rynian glinu. Korzystnie jest wosk ochronny na-
klada¢ w postaci emulsji, dyspersji lub zawiesiny
w stanie cieklym ma izolatorach sposobem natrys-
kiwania, rozpylania, zanurzania Ilub powlekania.
Po odparowaniu fazy cieklej powstaje twarda
ochronna zwarta blonka woskowa.

Dzieki wynalazkowi ulatwione zostaje samo-
oczyszczanie izolator6w i tym samym zmniejsza sie
w znacznym istopniu powstawanie obcej warstewki.
Proces samooczyszczenia jest opisany ponizej.

Wobec duzej twardo$ci powierzchniowej warstwy
ochronnej czastki pytu nie wnikajg i nie zatrzy-
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mujg sie na tej powierzchni, dzieki czemu naj-

mniejszy powiew wiatru powoduje samooczyszcza-
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nie sie tej warstwy. Krople wody powstale z rosy
lub deszczu przyjmujg dzieki duzemu napieciu po-
wierzchniowemu warstwy ochronnej ksztalt kulisty
i dzieki przyczepnoSci wtlasnej =zabierajg czastki
pylu, ktéore wraz ze spadajacymi kroplami wody
zostajg usuniete z izolatora.

Izolator pokryty ‘warstwa ochronng wykonana
zgodnie z wynalazkiem wykazuje pod mapieciem du-
ze wlasnoéci izolacyjne.

Ciekla konsystencja przygotowanego do pokry-
cia izolatoréw czynnika ochronnego pozwala na
stosowanie bardzo prostej technologii nakladania.

IOkazalo sie, ze spos6b ten moze byé z korzyScig
zastosowany réwniez do istniejgcych na sieci elek-
trycznej izolator6w zainstalowanych juz od diuz-
szego czasu, ktoérych powierzchnia wulegla schro-
powaceniu pod wplywem czynnikéw atmosferycz-
nych, przy czym przez nalozenie przedmiotowe]
warstwy ochronnej osigga sie regeneracje izolato-
réw, polegajaca na wygladzeniu ich powierzchni.

W miejscowosciach, w ktérych teren jest szcze-
gblnie zagrozony zanieczyszczeniem, gdzie okreso-
we oczyszczanie izolator6w jest nieodzowne, izola-
tory pokryte warstwa ochronng sporzadzong we-
dlug sposobu stanowigcego przedmiot wynalazku
wymagajga znacznie mniejszych nakladéw kosztow
eksploatacyjnych, gdyz po oczyszczeniu ich przez
natryskiwanie woda mozna jednocze$nie odSwie-
zyé te ochronng warstwe, przy czym wymiana
izolator6w nie jest przy tym potrzebna.

Zastrzezenia patentowe

1. Sposéb wytwarzania warstwy ochronnej, nakla-
danej na izolatory napowietrznych linii elek-
trycanych celem zmniejszenia mozliwo$ci pow-
stawania na nich obcej warstewki, obnizajgcej
wlasno$ci izolacyjne tych izolatoréw, zwlaszcza
izolator6w linii wysokiego napiecia, znamienny
tym, Ze stosuje sie wosk twardy pochodzenia
wysokomodyfikowanych woskéw montanowych,
w ktorych strukturze sa zawarte dipole jak na
przyklad stearynian glinu, ktéry to S$rodek
w fazie przygotowawczej do pokrywania izola-
torow ma konsystencje ciekla.

2. Spos6b wedtug zastrz. 1, znamienny {ym, ze do-
daje sie dodatkowo drobno rozdrobnione metale,
wskutek czego warstwa ta staje sie celowo poi-
przewodzaca.

ZG ,,Ruch” W-wa, zam. 1103-66 nakl. 500 egz.



	PL51985B1
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DESCRIPTION


